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摘要(译)

本发明的一个目的是在以FFS型为代表的水平电场液晶显示器件中将足
够的电场施加到液晶材料中。在水平电场液晶显示器中，使用多对电极
而不是一对电极将电场施加给正好在公共电极和像素电极之上的液晶材
料中。一对电极包括梳状公共电极和梳状像素电极。另一对电极包括梳
状像素电极和在像素部分中提供的公共电极。
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